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Цели изучения дисциплины: Формирование системы знаний и 

умений в области архитектуры и технологии производства интегральных 

микросхем памяти 

 

Задачи изучения дисциплины: 

─ изучение выполнения сборки и корпусирования 2.5D интегральных 

микросхем NAND памяти; разработки пооперационного маршрута 

изготовления 2.5D интегральных схем NAND памяти; умение выбирать и 

оптимизировать технологические режимы выполнения операций сборки и 

корпусирования 2.5D интегральных схем NAND памяти; 

─ осуществлять контроль операций на участке сборки и корпусирования 

микросхем 2.5D интеграции; заполнять стандартные формы маршрутных 

листов в соответствии с установленными регламентами; определять порядок, 

и вид технологических операций изготовления 2.5D интегральных схем;  

знать приемы работы на технологическом оборудовании сборки и 

корпусирования 2.5D интегральных схем NAND памяти; требования к 

материально-техническому обеспечению технологического участка 

корпусирования микросхем 2.5D интеграции; архитектуру микросхем 2.5D и 

3D интеграции; методы тестирования, испытаний, контроля и отбраковки на 

технологических операциях сборки и корпусирования интегральных схем; 

правила оформления технологической документации; технологические 

параметры операций изготовления 2.5D интегральных схем..  

Перечень формируемых компетенций:  

ПК-2 - Способен выполнять проектирование радиоэлектронных 

устройств в соответствии с техническим заданием с использованием средств 

автоматизации проектирования  

Общая трудоемкость дисциплины: 2 з. е.  

Форма итогового контроля по дисциплине:  Зачет  

 


